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A Edition initiale
Y Ind Date Dessinateur Nature de la modification Signature
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Matiere :
Tolérances générales
EN AW 2017 étre reproduit ou communiqué sans son _ dusinage
autorisation (sauf indications contraires)
424 +0.1 Traitement : ISO 2768 - fH
: - Etat de surface : Ra=1,6
Ebavurage
0,1203
Protection : Sauf indication : Rayon doutil
- R max. = 0,4
Température de référence 20°C
Dessinateur: riveaultf Date : 05/03/2014 Signature : %‘
Vérificateur: riveaultf Date : 07/03/2014 Signature : @/‘ 776 ) -
Approbateur: riveaultf Date : 07/03/2014 Signature : %
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